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MH 93425 STATICKA BIPOLARNI PAMET RAM 1024 %1 BIT

'MH 93425A

[IBYXNONOCHARA NAMATL C NPOW3BONBHBIM AOCTYNOM 1024 X1

Bipolarni polovodicova pamétf RAM s kapacitou 1024 jednobito-
vych slov.

Technologie vyroby: isoplanarni TTL na kfemiku.
Organizace paméti: 1024 X1 bit.

Vybér slova desetibitovou adresou.

Vystup ftristavovy.

Soutastka obsahuje 9724 prvk(.

Stupen integrace: 10 4.

Pouzdro: DIL 16

& BIPOLAR RAM 10241

& BIPOLARE RAM 1024 X1
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Zapojeni vyvodi
Plastové pouzdro s 2Xosmi vyvody ve dvou fadach podle NT 4305. (pohled shora)
Na vyvod 16 se pripojuje Igladny ppl napajeciho zdroje (Ugg), na vy- D — vstup DATA
vod 8 zaporny pol napajeciho zdroje (1). WR — Fidici vstup ZAPIS,
Himotriost: o aktivni Uroven L
ITIOBL- AL i 4. RD — Fidici vstup CTENI,
aktivni Groven H
S — vstup vybaveni paméti
AQ ... A9 — vstupy ADRESA
Q — vystup
Mezni hodnoty:
min. max.
Napajeci napéti (0 —0,5 +7.0 v
Vstupni napéti u, —-0.5 +5,5 V'
Vystupni napéti Uy —0,5 +5,5 v
Vstupni proud s I —12 +5 mA
Vystupni proud — aroven L T 0 20 mA
Rozsah pracovnich teplot i, 0 +70 °oC
Rozsah skladovacich teplot Do) —55 +155 °C

') Krétkodobé.

?) Piekrogeni uvedenych meznich hodnot mizZe zplsobit trvalé poSkozeni soucastky. Vystavovani obvodu meznim podmin-

kam po del$i dobu mize avlivnit spolehlivost cbvodu.

Funkéni blokové zapojeni:
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Pamétovy obvod RAM se sklada z téchto funkénich blokd:

I. Dekodér adresy fadkd — zprostredkovava volbu jednoho ze 32 fadkd matice pamétovych bunék: v kazdem fadku je 32
pamétovych bunék.

Il. Rizeny dekodér adresy sloupcli — zprostiedkovéva:
— volbu jednoho ze 32 sloupc matice pamétovych bunék: v kazdém sloupci je 32 pamétovych bunék,
— ulozeni (zapis) informace pfitomné na vstupu D do matice pameétovych bunék v provozu ZAPIS,
— ovladani funkéniho bloku IV,

lll. Matice pamétovych bunék — bufiky jsou usporadany v soufadnicovém systému X—Y: matice obsahuje 32 fadk( bunék
(rovnobéZné se soufadnici X) a 32 sloupct bunék (rovnobézneé se soufadnici Y). Kazdy fadek a sloupec obsahuije vidy
32 bunék.

IV. Vystupni éteci zesilovac — zjistuje informace ulozené v matici pametovych bunék (pfecte obsah paméti) v provozu CTE-
NI

Popis funkce:

Bipolarni integrovana pamét RAM MH 93425 a MH 934254 umoznuje pfi provozu v rozsahu doporucenych
pracovnich podminek uchovavat binarni informaci az do rozsahu 1024 jednaobitovych slov. Jednobitova slova
jsou volitelna pomoci adresy privedenim odpovidajici kombinace vstupniho napéti U, a Uy, na vstupy ADRE-
SA.

V provozu CTENI se na vystupu objevi platna informace, ktera odpovida informaci pfivedené na vstupu DATA
Pfi predchozim zépisu informace na téze zvolené adrese. V provozu ZAPIS a BLOKOVANI je vystup ve stawy
vysoké impedance, ktery je charakterizovan parametry /gy, a oz .

Vybavovaci vstup S umoznuje rozsiteni pamétového systému. Pamétové obvody MH 93425 jsou slugitelné
s logickymi obvody TTL. Vysokoimpedanéni treti stav dovoluje pouzivani pamétovych obvod v systémech se
spolecnou sbérnici. Vechny vstupy obvodu jsou opatfeny zachytnymi diodami.

Funkéni tabulka:
i Vstupy Vystup
Ho2im s RD/WR D Q
Blokovani H X X Z
Zapis ,,0" L L L Z
Zapis 1" L L H Z
Cteni L H X v
Poznamky:

X — libovolny stav; na vyvod Ize pfivést napeti vrozsahuO = U, =08V nebo2,4 = Uu=55V.

Z — stav vysoké impedance; je urGen parametry Iy, a oy, .

V — platna binarni informace; v provozu CTENI se objevi na vystupu obvodu, kde se rozliduje symboly trovné L nebo H,
Stavu Urovné L odpovida Uy, , stavu H odpovida Vo

L — nizka logicka Groven.

H — vysoka logicka Groven.

Jestlize se prechazi z provozu ZAPIS nebo BLOKOVANI do provozu CTENI, neobjevi se na vystupu paméti spravna informa-
ce (1. informace ulozena v adresovaném slové) okamzité, ale a# za urcitou dobu po zméné Urovni na fidicich vstupech
(VYBER nebo ZAPIS). Rovné# pii zméné adresy v provozu CTENI uplyne uréita doba mezi posledni trovni na adresavacich
vstupech a okamzikem, kdy bude na vystupu informace ulozena ve slové se zménénou adresou. Grafické znazornéni téchto
dob zpozdéni je uvedeno v grafickém diagramu na nasl. strané.
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ruéené pracovni podminky: ;
jroeo pr LN, eilad vstup VYBER
min.—max.
Napajeci napéti 475V S U =525V
Vstupni napéti — Groven L —05Vv =U, =08V
Vstupni napéti — droven H 21V =2y, =55V
Vystupni proud — droven L loe =16 mA
Vystupni proud — droven H —loy =10,3mA
Rozsah pracovnich teplot okoli 0°C =d, =+70°C

- Casové hodnoty impulsnich priibéh(i na vstupech pfi provozu ZAPIS:

Sitka zapisového impulsu
MH 934254 o =20 ns
MH 93425 B =35 ns
Predstih dat pfed zapisovym impulsem fovn =52 ns
Piesah dat za zapisovym impulsem b &b ns
. Predstih adresy pied zapisovym impulsem Eonnt =5 ns
Presah adresy za zapisovym impulsem bwkav &5 ns
Predstih vybéru pfed zapisovym impulsem beinic =5 ns
Fresah vybéru za zapisovym impulsem [ =5 ns
Charakteristické adaje:
Méfici
Statické hodnoty: obvod min.—max.
#,=0...70°C, Usc =4,75... 525V
Vystupni napéti — Groven L
UI:C — 4,?5 V, '..OI.. =16 I'I'IA,
u, =08V, U,=21V 8 U =0,45 vV
Vystupni napéti — droven H
UCG — 4,?5 V, ".094 e _10,3 ITIA.
U, =08V, Uy=21V 7 Uan =24 v
Vystupni proud ve stavu vysoké impedance
uroven L
Ue=525V, Uy=0,5V,
U, =08V, U,=21V 10 —loz =50 A
Vystupni proud ve stavu vysoké impednace
uroven H
Upe=525V, U;=24V,
U =08V, U,=21V g9 lozn =50 nA
Vstupni zachytné napéti
Ue=525V, [ =—10mA 3 —Uy =15 Vv
Vstupni proud — Groven L
Upe=525V, U, =04V, U,=45V 2 =y =400 nA
Vstupni proud — uroven H
Upe=525V, U,=45V, U, =0V 1 [ =40 pA
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Méfici
obvod min.—max.

Vstupni proud pii maximalnim vstupnim napéti

Ue =525V, Uy =525V, U, =0V 1 s =1 mA
Vystupni proud zkratovy

Use =525V, Uy=0V,

Uy=45V,U, =0V 5 —los 30...100 mA
Odber ze zdroje

Uy =525V, U=0V 4 fee <130 mA
Dynamické hodnoty:

Uee =5V, B, =+4256°C, U, =0V, U, =3V MH 93425A | MH 93425
Doba vybaveni od adresy 12 Lo =30 =45 ns
Doba vybaveni od vybéru 12 tsiay =20 =35 ns
Doba zablokovani po vybéru 12 tenaz =20 =35 ns
Doba zablokovani po zapisu 12 boiciz =20 =35 ns
Doba zotaveni 12 bomiow =25 =40 ns
Sifka zapisového impulsu 13 Bzt =20 =35 ns

Zapojeni zatéZovaciho obvodu
rystop > C, =30pF
i U, =5V
< ‘rj“i AR, =300Q
30 J-:mn R, =1000Q

Definice dynamickych hodnot
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'|] Znameénko minus (—) u hodnoty proudu znamena, Ze proud

tece ven z obvodu.
?) Generator vstupnich impulst ma tyto viastnosti:

Uy =3V, U, =0V, ty =ty =5 ns, Sitka impulsu 500 ns,

Zy=50Q.

%) Dynamické parametry jsou méfené na trovni 1,5 V.




